Zkoumame vodivost elektront v okoli Diracovych bodt v terahertzové oblasti, zejména
pak v grafénu. Okrajovou podminku hleddme ve tvaru vhodném jak pro vlastni stavy
v okoli Diracovych bodi, tak pro strukturu nanokrystalu grafénu. Nakonec zkoumame
vodivost téchto vlastnich stavi.



